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低消費電力・低コスト・高耐久性のマイクロヒータの開発 

従来のマイクロヒータ構造を改良することで、低消費電力、低コスト、および高耐久性のマイ

クロヒータを開発しました。 

本技術の内容・特徴 

 

 

従来技術に比べての優位性 

➊ 

➋ 

➌ 

低消費電力：ヒータ単体中空構造 

低コスト：高価な工程の削除 

高耐久性：熱衝撃による応力を緩和できる

構造 

予想される効果・応用分野 

➊ 

➋ 

MEMS デバイスへの参入促進 

MEMS デバイスを用いた機器への応用 

 

提供できる支援方法 

 共同研究 

 技術相談 

 オーダーメード開発支援 
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｢ヒータ部の熱容量削減｣：メンブレン削除（図１･２） 

｢高価なプロセス数の削減｣：成膜・フォト工程削除 

｢熱衝撃による応力低減｣：ヒータ片側を自由端 

上記により、低消費電力、高速応答を実現（図３） 
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